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Abstract 

In an attempt to improve the efficiency and power factor of computing power supplies, the computer industry has 
created a voluntary certification program called “80 Plus”.  In this application note, a silicon carbide cascode switch 
and boost diode will be evaluated  in a 1 kW hard switch Power Factor Correction (PFC) board with respect to  its 
suitability in 80 Plus applications. 

1 80 Plus 

Table 1 gives the basic efficiency levels required for the various 80 Plus ratings.  It is important to remember that 
these efficiencies are for the entire supply and not just for the PFC stage; therefore the PFC must significantly 
exceed the efficiencies in this chart.  With respect to power factor, 0.90 or better is required for 20%, 50% and 
100% of rated load with the exception of Platinum, which requires at least 0.95 power factor for servers. 

80 Plus Test Type  115V internal non‐redundant  230V internal redundant  230V EU internal non‐redundant 

Percent of rated load  10%  20%  50%  100%  10%  20%  50%  100%  10%  20%  50%  100% 

80 Plus 80%  80%  80%  82%  85%  82% 

80 Plus Bronze 82%  85%  82%    81%  85%  81%    85%  88%  85% 

80 Plus Silver 85%  88%  85%    85%  89%  85%    87%  90%  87% 

80 Plus Gold 87%  90%  87%    88%  92%  88%    90%  92%  89% 

80 Plus Platinum 90%  92%  89%    90%  94%  91%    92%  94%  90% 

80 Plus Titanium  90%  92%  94%  90%  90%  94%  96%  91%  90%  94%  96%  94% 

Table 1 80 Plus efficiency level certification requirements 

2 Power Factor Correction Topology 

This note will use a hard switch current 
average PFC, as shown in Figure 1.   These 
designs are simple low cost solutions and 
suitable up to the 80 Plus, Gold level, and, 
depending on the switching frequency and 
power level, it is plausible to meet the 
Platinum level, or higher. 

The main drawback of this topology is that it 
will always carry the losses from the bridge.  
Ideal efficiency solutions reside in the more 
complex bridgeless topology. The  Figure 1: Basic power factor correction topology
“bridgeless” discussion is beyond the scope 
of this note, but if the highest efficiency is required; the reader is encouraged to look through UnitedSiC and 
other web material on bridgeless PFC implementations. 
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